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Dioda merupakan komponen elektronika yang terdiri dari persambungan dua
tipe semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n. Sesaat
setelah terjadinya penyambungan kedua bahan semikonduktor tersebut, terjadi aliran
(difusi) pembawa muatan mayoritas yaitu elektron dari sisi n menuju sisi p,
sedangkan hole berdifusi dari sisi p menuju sisi n. Dengan berdifusinya elektron dari
sisi n ke sisi p, dan hole dari sisi p ke sisi n menyebabkan di sekitar daerah
persambungan hanya tertinggal ion akseptor dan ion donor yang terpisah. lon
akseptor yang bermuatan negatif berada di sisi p dan ion donor yang bermuatan
positif berada di sisi n. Pemisahan ion ini menyebabkan terbentuknya medan listrik
menuju sisi p pada lapisan deplesi yang menyebabkan terbentuknya potensial
penghalang yang menghalangi difusi pembawa muatan mayoritas untuk menyeberang
persambungan selanjutnya.

Pada penelitian ini medan listrik pada lapisan deplesi diberi gangguan dengan
memberikan medan listrik eksternal. Dengan adanya medan listrik eksternal ini
harapannya dapat mengubah besar medan listrik pada lapisan deplesi yang dapat
menyebabkan perubahan karakteristik 1-V pada dioda. Medan listrik yang diberikan
pada penelitian yang telah dilakukan yaitu 160 V/cm, 320 V/cm, dan 480V/cm.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa medan listrik
eksternal mempengaruhi karakteristik 1-V dioda. Semakin besar medan listrik
eksternal yang diberikan dengan arah yang berlawanan dengan medan listrik pada
lapisan deplesi semakin besar kuat arus listrik pada dioda pada saat tegangan

inputnya sama. Pada saat dioda dipanjar maju, kenaikan kuat arus listrik rata-rata

vii



sebesar 0,1 nA ketika diberi medan listrik 160 V/cm, 0,2 nA ketika diberi medan
listrik 320 V/cm, dan 0,3 nA ketika diberi medan listrik 480 V/cm. Sedangkan pada
saat dioda dipanjar mundur, medan listrik eksternal ternyata tidak mempengaruhi
karakteristik I-V dioda.

Pada perhitungan gradien karakteristik -V dioda untuk interval tegangan
panjar 0 V s.d 0,1 V menunjukkan adanya efek dari pemberian variasi medan listrik
eksternal, semakin besar medan listrik yang diberikan, semakin besar gradiennya.
Perbedaan ini sangat signifikan, tampak dari perbandingan Fuitung > Frabet dan Pitung
< Prae. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa medan listrik eksternal

mempengaruhi karakteristik arus dan tegangan dari dioda.
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